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摘要(译)

一种电致发光显示面板的像素结构的制作方法，包括以下步骤。提供基
板。第一阳极，第二阳极和第三阳极分别形成在第一子像素区域，第二
子像素区域和第三子像素区域中。通过使用第一精细金属掩模在第一子
像素区域中形成第一有机发光层。通过使用第二精细金属掩模在第二子
像素区域和第三子像素区域中形成第二有机发光层。第一阴极，第二阴
极和第三阴极分别形成在第一子像素区域，第二子像素区域和第三子像
素区域中。第一子像素区域中的第一微腔，第二子像素区域中的第二微
腔和第三微腔具有不同的腔长度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d416cf5f-642f-4399-9f49-8b82fb4f865d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046527895/publication/US2014342483A1?q=US2014342483A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140342483%22.PGNR.&OS=DN/20140342483&RS=DN/20140342483

